
































专利名称(译) 芘化合物和包括其的有机发光二极管器件

公开(公告)号 US9147846 公开(公告)日 2015-09-29

申请号 US13/725400 申请日 2012-12-21

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM SHINHAN
SEO JEONGDAE
KIM HYOSEOK
JUNG YOUNGKWAN
JEON EUNJU

发明人 KIM, SHINHAN
SEO, JEONGDAE
KIM, HYOSEOK
JUNG, YOUNGKWAN
JEON, EUNJU

IPC分类号 H01L51/00 C07D213/06 C07D471/04 C07D401/10 C07D215/04 C07D401/14 H01L27/32 C07D213/16 
H01L51/50

CPC分类号 H01L51/0054 C07D213/06 C07D213/16 C07D215/04 C07D401/10 C07D401/14 C07D471/04 H01L27
/3211 H01L51/0052 H01L51/0067 H01L51/0072 H01L51/5012 H01L51/5044 H01L51/5088 H01L51
/0058 C07D215/12 C07D519/00 C09B57/001 H01L51/5036 H01L51/5056 H01L51/5072 H01L51/5092 
H01L51/5206 H01L51/5221 H01L51/5278

审查员(译) 阿尔芒，MARC

优先权 1020120097357 2012-09-03 KR

其他公开文献 US20140061600A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了芘化合物和包含其的有机发光二极管装置。有机发光二极管装置
包括设置在第一电极和第二电极之间的至少两个堆叠，以及设置在堆叠
之间并且包括N型电荷产生层和P型电荷产生层的电荷产生层，其中N型
电荷产生层由芘化合物制成。
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